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【 請 求 項 １ 】
シ リ コ ン 半 導 体 基 板 と 、
前 記 シ リ コ ン 半 導 体 基 板 の 表 面 領 域 に 形 成 さ れ た ｎ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と ｐ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と か ら
構 成 さ れ た 相 補 型 Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 回 路 と 、
前 記 相 補 型 Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 回 路 が 形 成 さ れ た シ リ コ ン 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た 絶 縁 膜 と 、
前 記 絶 縁 膜 に 形 成 さ れ 、 前 記 ｎ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 構 成 す る ｎ 型 不 純 物 拡 散 領 域 を 底 面 に 露 出
さ せ た 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 と 、
前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 の 底 部 に 前 記 ｎ 型 不 純 物 拡 散 領 域 と の 反 応 に よ り 形 成 さ れ た 第 １
の 金 属 シ リ サ イ ド 層 と 、
前 記 絶 縁 膜 に 形 成 さ れ 、 前 記 ｐ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 構 成 す る ｐ 型 不 純 物 拡 散 領 域 を 底 面 に 露 出
さ せ た 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 と 、
前 記 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 の 底 部 に 前 記 ｐ 型 不 純 物 拡 散 領 域 と の 反 応 に よ り 形 成 さ れ た 第 ２
の 金 属 シ リ サ イ ド 層 と を 備 え 、
前 記 第 ２ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 の 仕 事 関 数 は 、 前 記 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 の 仕 事 関 数 よ り
も 高 い こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 に 埋 め 込 ま れ る 第 １ の コ ン タ ク ト は 、 前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 底
面 の 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 、 前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 側 面 に 形 成 さ れ た バ リ ア 層 及 び 前
記 バ リ ア 層 と 前 記 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 と に 囲 ま れ た 金 属 膜 か ら 構 成 さ れ て い る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
シ リ コ ン 半 導 体 基 板 の 表 面 領 域 に ｎ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と ｐ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と か ら 構 成 さ れ た 相 補
型 Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 回 路 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 相 補 型 Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 回 路 が 形 成 さ れ た シ リ コ ン 半 導 体 基 板 上 に 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程
と 、
前 記 絶 縁 膜 に 前 記 ｎ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 構 成 す る ｎ 型 不 純 物 拡 散 領 域 を 底 面 に 露 出 さ せ た 第 １



の コ ン タ ク ト 孔 及 び 前 記 ｐ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 構 成 す る ｐ 型 不 純 物 拡 散 領 域 を 底 面 に 露 出 さ せ
た 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 及 び 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 に 第 １ の 導 電 膜 を 形 成 し 、 そ の 後 第 ２ の
導 電 膜 を 前 記 第 １ の 導 電 膜 上 に 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 シ リ コ ン 半 導 体 基 板 を 熱 処 理 し て 前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 の 底 部 に 前 記 ｎ 型 不 純 物 拡
散 領 域 と の 反 応 に よ り 形 成 さ れ た 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 及 び 前 記 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 の
底 部 に 前 記 ｐ 型 不 純 物 拡 散 領 域 と の 反 応 に よ り 形 成 さ れ た 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 と を 形
成 す る 工 程 と 、
前 記 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 内 に 形 成 さ れ た 前 記 第 １ の 導 電 膜 、 前 記 第 ２ の 導 電 膜 及 び 前 記 第
１ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 を 除 去 す る 工 程 と 、
前 記 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 内 の 底 面 に 第 ３ の 導 電 膜 を 形 成 し 、 こ れ を 熱 処 理 し て 前 記 ｐ 型 不
純 物 拡 散 領 域 と の 反 応 に よ り 形 成 さ れ た 第 ２ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 内 に お い て 、 前 記 第 ２ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 上 に 前 記 前 記 第 １ の 導
電 膜 及 び 前 記 第 ２ の 導 電 膜 を 順 次 形 成 す る 工 程 と を 備 え 、
前 記 第 ２ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 の 仕 事 関 数 は 、 前 記 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 の 仕 事 関 数 よ り
も 高 い こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
シ リ コ ン 半 導 体 基 板 の 表 面 領 域 に ｎ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と ｐ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と か ら 構 成 さ れ た 相 補
型 Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 回 路 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 相 補 型 Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 回 路 が 形 成 さ れ た シ リ コ ン 半 導 体 基 板 上 に 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程
と 、
前 記 絶 縁 膜 に 前 記 ｎ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 構 成 す る ｎ 型 不 純 物 拡 散 領 域 を 底 面 に 露 出 さ せ た 第 １
の コ ン タ ク ト 孔 及 び 前 記 ｐ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 構 成 す る ｐ 型 不 純 物 拡 散 領 域 を 底 面 に 露 出 さ せ
た 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 及 び 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 に 第 １ の 導 電 膜 を 形 成 し 、 そ の 後 前 記 第
２ の コ ン タ ク ト 孔 に 第 ２ の 導 電 膜 を 前 記 第 １ の 導 電 膜 上 に 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 シ リ コ ン 半 導 体 基 板 を 熱 処 理 し て 前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 の 底 部 に 前 記 第 １ の 導 電 膜
と 前 記 ｎ 型 不 純 物 拡 散 領 域 と の 反 応 に よ り 形 成 さ れ た 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 及 び 前 記 第
２ の コ ン タ ク ト 孔 の 底 部 に 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 導 電 膜 と 前 記 ｐ 型 不 純 物 拡 散 領 域 と の 反 応
に よ り 形 成 さ れ た 第 ２ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 と を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 内 の 前 記 第 １ の 導 電 膜 上 に 第 ３ の 導 電 膜 を 形 成 す る 工 程 と を 備 え
、
前 記 第 ２ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 の 仕 事 関 数 は 、 前 記 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 の 仕 事 関 数 よ り
も 高 い こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
シ リ コ ン 半 導 体 基 板 の 表 面 領 域 に ｎ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と ｐ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と か ら 構 成 さ れ た 相 補
型 Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 回 路 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 相 補 型 Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 回 路 が 形 成 さ れ た シ リ コ ン 半 導 体 基 板 上 に 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程
と 、
前 記 絶 縁 膜 に 前 記 ｎ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 構 成 す る ｎ 型 不 純 物 拡 散 領 域 を 底 面 に 露 出 さ せ た 第 １
の コ ン タ ク ト 孔 及 び 前 記 ｐ Ｍ Ｉ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 構 成 す る ｐ 型 不 純 物 拡 散 領 域 を 底 面 に 露 出 さ せ
た 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 底 面 に 第 １ の 導 電 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 底 面 に 第 １ の 導 電 膜 が 形 成 さ れ た 前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 内 及 び 前 記 第 ２ の コ ン タ ク
ト 孔 内 に 第 ２ の 導 電 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 シ リ コ ン 半 導 体 基 板 を 熱 処 理 し て 前 記 第 １ の コ ン タ ク ト 孔 の 底 部 に 前 記 第 １ 及 び 第 ２
の 導 電 膜 と 前 記 ｎ 型 不 純 物 拡 散 領 域 と の 反 応 に よ り 形 成 さ れ た 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 及
び 前 記 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 の 底 部 に 前 記 第 ２ の 導 電 膜 と 前 記 ｐ 型 不 純 物 拡 散 領 域 と の 反 応
に よ り 形 成 さ れ た 第 ２ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 と を 形 成 す る 工 程 と 、
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の コ ン タ ク ト 孔 内 の 第 ２ の 導 電 膜 上 に 第 ３ の 導 電 膜 を 形 成 す る 工 程 と を
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備 え 、
前 記 第 ２ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 の 仕 事 関 数 は 、 前 記 第 １ の 金 属 シ リ サ イ ド 層 の 仕 事 関 数 よ り
も 高 い こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
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